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©  Procédé  de  commande  d'un  panneau  à  plasma  de  type  alternatif,  et  dispositif  pour  sa  mise  en  oeuvre. 
  Conformément  à  la  présente  invention,  un  panneau  à 
plasma  de  type  alternatif  est  commandé  de  la  manière 
suivante  lorsque  l'on  désire  remplacer  une  information  par 
une  autre: 

-  on  sélectionne  sur  l'un  des  réseaux  une  électrode; 
- on  adresse  sur  l'autre  réseau  au  moins  un  groupe  d'élec- 

trodes  avec  au  moins  une  électrode  à  activer ; 
-  on  sélectionne  sur  le  deuxième  réseau  les  électrodes 

complémentaires  des  électrodes  à  activer ; 
-  on  applique  sur  les  électrodes  des  tensions  permettant 

de  réaliser  un  effacement  des  seules  électrodes  sélection- 
nées; 

-  on  sélectionne  sur  le  deuxième  réseau  les  électrodes  à 
activer ; 

-  on  applique  sur  les  électrodes  des  tensions  permettant 
de  réaliser  une  inscription  des  seules  électrodes  sélection- 
nées ; 

La  présente  invention  s'applique  en  particulier  aux  pan- 
neaux  à  plasma  de  type  alternatif  dont  les  circuits  de  com- 
mande  sont  des  circuits  intégrés. 



La  présente  invention  concerne  un  procédé  de  commande  d'un 

panneau  à  plasma  de  type  a l ternat i f   ainsi  qu'un  dispositif  pour  sa 

mise  en  oeuvre .  

Un  panneau  à  plasma  est  un  dispositif  pe rme t t an t   de  visualiser  

des  carac tères ,   des  chiffres,   des  courbes,  c 'es t-à-dire   des  images  à  

deux  dimensions  obtenues  par  combinaison  de  zones  ou  "points"  d'une 

surface,  rendus  lumineux  par  des  commandes  appropriées.   De  t e l s  

dispositifs  sont  bien  connus  de  l'homme  de  l'art  et  sont  décrits  en  

particulier  dans  un  article  paru  dans  la  "Revue  Technique  

THOMSON-CSF"  juin  1978,  volume  10,  N°2  pages  249  à  275. 

De  manière  plus  spécifique,  un  panneau  à  plasma  se  p r é s e n t e  

comme  la  juxtaposition  d'un  grand  nombre  de  cellules  disposées  sous 

forme  matr iciel le ,   chaque  cellule  étant  consti tuée  par  l ' espace  

gazeux  situé  à  l ' in tersect ion  de  deux  électrodes  appar tenant   à  deux 

réseaux  d 'électrodes  orthogonaux  et  se  trouvant  soumise  à  des 

signaux  de  commande  consti tués  par  la  différence  des  tensions 

appliquées  aux  deux  é lectrodes   entre  lesquelles  elle  se  t r ouve .  

Trois  types  de  signaux  de  commande  sont  en  général  util_sés 

dans  les  panneaux  à  plasma,  à  savoir  les  signaux  d'inscription  qui 

provoquent  l 'allumage  des  cellules,  les  signaux  d ' e f facement   qui 

éteignent  les  cellules  et  les  signaux  d 'entret ien  qui  conservent   les  

cellules  dans  leur  état   initial,  soit  l 'état  éteint,  soit  l 'état  a l lumé.  

Toutefois,  à  l 'inverse  des  signaux  d 'entretien  qui  sont  appl iqués 

à  toutes  les  é lect rodes   du  panneau  pour  assurer  la  visualisation  de  

l ' information  inscrite,  les  signaux  d'inscription  et  d ' e f facement   sont  

des  signaux  sélectifs  qui  ne  doivent  provoquer  l ' inscription  e t  

l ' e f facement   que  pour  les  cellules  sélectionnées.  Ainsi,  une  cel lule  

quelconque  xy  n'est  inscrite  ou  effacée  que  si  ses  deux  électrodes  x 

et  y  reçoivent  des  tensions  adéquates  Vx  et  Vy  qui  p e r m e t t e n t  



d'obtenir  aux  bornes  de  ce t te   cellule  et  d'elle  seule  le  signal 

d'inscription  ou  d ' e f f a c e m e n t .  

En  conséquence,  l 'é lectronique  de  commande  doit  compor t e r  

des  circuits  pe rme t t an t   d'appliquer  sé lect ivement   aux  électrodes  les 

tensions  nécessaires  au  fonc t ionnement   du  panneau .  
Divers  circuits  de  commande  de  panneaux  à  plasma  de  type  

a l ternat i f   ont  été  décrits  dans  l'art  antérieur.   On  connait   n o t a m -  

ment  par  l 'article  publié  par  Texas  Instruments,   en  novembre  1980, 

Bulletin  SCA-204  et  inti tulé  "A.C  Plasma  Display"  ainsi  que  par  la 

demande  de  brevet  français  N°  81.19941  au  nom  de  THOMSON-CSF 

des  circuits  intégrés  qui  p e r m e t t e n t   de  commander  des  panneaux  à  

plasma  de  type  a l t e r n a t i f .  

Ces  circuits  intégrés  comprennent   p r i n c i p a l e m e n t  :  

-  une  partie  logique  basse  tension  définissant  le  signal  à  

exécuter ,   sa  durée  et  les  é lec t rodes   du  panneau  sur  lesquelles  le 

signal  est  appl iqué ;  

-  une  interface  basse  tension-  haute  tension  qui  est  c o m -  

mandée  par  la  partie  logique,  cet te   interface  p e r m e t t a n t   d 'appl iquer  

aux  électrodes  du  panneaux  des  signaux  d 'amplitude  et  de  durée  

variables  selon  l'ordre  à  e x é c u t e r .  

La  partie  logique  se  compose  essent ie l lement   de  registres  à  

décalage  sér ie /paral lè le   et  d'un  système  de  décodage  et  de  val i -  

dation.  De  ce  fait,  les  données  ou  adresses  logiques  désignant  les 

électrodes  actives  et  non  actives  sont  entrées  en  série  dans  les 

registres  à  décalage  et  se  re t rouvent   en  parallèle  sur  les  sorties  des  

registres  qui  correspondent   respec t ivement   aux  é lec t rodes   du  pan -  

neau  à  plasma.  Un  ordre  définissant  le  signal  d ' inscription  ou 

d 'ef facement   à  appliquer  aux  électrodes  actives  valide  alors  les 

sorties  parallèles  des  regis t res   vers  l ' interface  basse  tension -   hau te  

tens ion.  

D'autre  part,  les  circuits  de  commande  des  panneaux  à  p lasma 

les  plus  élaborés  doivent  pe rme t t r e ,   pour  afficher  fac i lement   un 

texte  ou  un  graphisme,  un  fonct ionnement   selon  deux  modes,  à  

savoir  :  



-  un  mode  surimpression  qui  permet  l ' inscription  ou  l 'ef-  

facement   d'un  ou  plusieurs  points  sans  modif icat ion  des  a u t r e s  

points  ;  

-  un  mode  r emplacement   qui  permet  le  remplacement   de 

l ' information  aff ichée  sur  un  segment  ou  une  partie  de  s egmen t  

vertical  ou  horizontal  par  une  nouvelle  i n f o r m a t i o n .  

Or  pour  e f fec tue r   un  remplacement   d ' information,   la  solution 

habi tuel lement   utilisée  consiste  à  envoyer  un  ordre  d 'e f facement   sur 

tous  les  points  du  segment  ou  de  la  partie  du  segment  à  modif ier  

puis  à  inscrire  les  points  à  allumer.  Ce  procédé  de  commande  

présente  un  certain  nombre  d' inconvénients.   Il  est  long,  car  il  f au t  

d'abord  rentrer  l 'adresse  de  toutes  les  é lec t rodes   d'un  segment  à  

effacer  et  ensuite  l 'adresse  des  seules  é lectrodes  à  inscrire.  D 'au t re  

part,  l ' inscription  d'un  point  tout  de  suite  après  son  e f facement   pose 
des  problèmes  de  s tabil isat ion  des  charges  aux  bornes  de  la  ce l lu le .  

La  présente  invention  concerne  donc  un  nouveau  procédé  de 

commande  remédiant   à  ces  inconvénients  et  p e r m e t t a n t   en  pa r t i cu -  

lier  un  gain  de  temps  appréciable   en  mode  r e m p l a c e m e n t .  

Ce  procédé  de  commande  est  utilisé  de  p ré fé rence   avec  les 

panneaux  à  plasma  compor tan t   un  circuit  de  commande  du  type  
décrit  ci-dessus.  Toutefois,   il  peut  s'appliquer  à  tout  circuit  de 

commande  dans  lequel  les  adresses  des  é lec t rodes   actives  peuvent  
être  validées  avant  l 'application  des  tensions  correspondant   aux 

ordres  à  e x é c u t e r .  

D'autre  part  ce  procédé  de  commande  peut  être  utilisé  sur  des  

panneaux  à  plasma  fonct ionnant   uniquement  en  mode  r e m p l a c e m e n t  

ou  fonctionnant  à  la  fois  en  mode  remplacement   et  sur impress ion .  

La  présente  invention  a  en  conséquence  pour  objet  un  p rocédé  

de  commande  d'un  panneau  à  plasma  de  type  a l te rna t i f   fonc t ionnan t  

en  mode  surimpression  et/ou  remplacement ,   ledit  procédé  p e r m e t -  

tant  l 'application  de  signaux  de  commande  spécifiques  entre  deux 

électrodes  appar tenant   à  deux  réseaux  d 'é lectrodes  orthogonaux  e t  

l'espace  gazeux  situé  à  l ' intersect ion  de  deux  é lec t rodes   a p p a r t e n a n t  



à  des  réseaux  différents  cons t i tuant   une  cellule  du  panneau  c a r a c -  
térisé  en  ce  qu'il  cons i s te  :  

-  à   adresser  sur  l'un  des  réseaux  au  moins  un  groupe  d ' é l ec -  

trodes  avec  au  moins  une  é lec t rode   à  a c t i v e r  ;  

-  à  sélect ionner   les  é lec t rodes   adressées  en  fonction  du  mode  

de  fonc t ionnement   et  d'un  ordre  d ' e f facement   ou  d'inscription  de  

sorte  que  dans  le  mode  surimpression  les  é lectrodes  à  activer  so ien t  

sélect ionnées  quel  que  soit  l'ordre  et  dans  le  mode  r e m p l a c e m e n t ,  

les  é lec t rodes   à  activer  soient  sé lect ionnées   lors  d'un  o rd re  

d'inscription  et  les  é lect rodes   complémen ta i r e s   des  é lectrodes  à  

activer  soient  sé lect ionnées  lors  d'un  ordre  d ' e f f a c e m e n t  ;  

-  à  sélect ionner   une  é lec t rode   sur  l 'autre  r é seau  ;  

-  à  appliquer  sur  les  é lec t rodes   des  tensions  telles  qu 'une 

inscription  ou  un  e f facement   selon  l'ordre  donné  soit  réalisé  sur  les  

cellules  se  t rouvant   à  l ' in tersect ion  de  deux  é lectrodes   s é l e c -  

tionnées,  les  autres  cellules  étant   en t re tenues   dans  leur  état   in i t ia l .  

Avec  ce  procédé,  pour  e f fec tuer   un  remplacement   d'image,  on 

adresse  les  points  à  inscrire,  puis  on  efface  les  points  c o m p l é -  

mentaires   des  points  à  inscrire  et  imméd ia t emen t   après  on  i n sc r i t  

les  points  à  allumer.  Ce  mode  opéra to i re   présente  l 'avantage  de  ne  

pas  inscrire  à  nouveau  des  points  que  l'on  vient  d 'effacer ,   ce  qui 

augmente  la  plage  de  fonc t ionnement   du  panneau  à  p l a sma .  

D'autre  part,  l 'adresse  des  points  à  inscrire  est  chargée  dès  le  

début  ce  qui  évite  une  opérat ion  de  chargement   d'adresse  e n t r e  

l ' e f facement   de  l ' information  p récéden te   et  l ' inscription  de  la  nou-  

velle  informat ion  et  entraine  une  diminution  du  temps  nécessaire  à  

la  réal isat ion  d'un  r emplacement   d ' image .  

La  présente   invention  concerne  aussi  un  dispositif  pour  la  mise  

en  oeuvre  du  procédé  ci-dessus.  Dans  le  cas  d'un  circuit  de  c o m -  

mande  intégré  comportant   un  circuit   logique  basse  tension  d é f i -  

nissant  le  signal  à  exécuter ,   sa  durée  et  les  é lectrodes  du  panneau  à  

activer  et  un  circuit  d ' in terface  basse  tens ion -   haute  tension,  c e  

dispositif  est  const i tué  par  un  circuit   de  validation  positionné  e n t r e  

la  partie  adressage  du  circuit  logique  et  le  circuit  d ' in terface   qui 



valide  en  sortie  soit  les  é lec t rodes   à  activer  soit  les  é l e c t r o d e s  

complémenta i res   des  é lect rodes   à  activer  en  fonction  de  l 'ordre  

d'inscription  ou  d ' e f facement   à  exécuter   et  du  mode  de  fonc t ion -  

nement  choisi .  

D'autres  ca rac té r i s t iques   et  avantages  de  la  présente  invent ion 

appara î t ront   à  la  lecture  de  la  description  d'un  mode  de  r éa l i s a t i on  

faite  avec  référence  aux  dessins  ci-annexés  dans  lesquels  :  

-  la  figure  1  est  un  schéma  sous  forme  de  blocs  d'un  panneau  à  

plasma  et  de  ses  circuits  de  c o m m a n d e  ;  

-  la  figure  2  est  un  schéma  sous  forme  de  blocs  du  d isposi t i f  

pe rme t t an t   la  mise  en  oeuvre  du  procédé  de  la  présente  invent ion  ;  

-  la  figure  3  est  une  représen ta t ion   schématique  de  quelques  

cellules  d'un  panneau  à  p l a sma  ;  

-  les  figures  4(a)  à  (c)  et  5(a)  à  (c)  sont  une  représenta t ion   des  

tensions  élaborées  par  le  circuit   de  commande  selon  l ' invention  e t  

des  signaux  de  commande  reçus  par  les  cellules  de  la  figure  3  dans  le 

cas  d'un  e f facement   et  d'une  inscr ip t ion  ;  

-  la  figure  6  est  une  représen ta t ion   des  tensions  élaborées  par  
le  circuit  de  commande  selon  l 'invention  et  des  signaux  de  c o m -  

mande  reçus  par  les  cellules  pendant  une  séquence  de  r e m p l a c e m e n t  

d ' i n fo rma t ion .  

Sur  les  figures,  les  mêmes  éléments  sont  désignés  par  les 

mêmes  r é f é r e n c e s .  

La  figure  1  est  un  schéma  montrant   l 'organisation  d'un  c i r cu i t  

de  commande  pouvant  être  utilisé  dans  le  cas  de  la  p r é s e n t e  

invent ion.  

Sur  cet te   figure,  la  ré férence   1  désigne  le  panneau  à  p lasma  

proprement   dit.  Ce  panneau  à  plasma  comporte  deux  r é seaux  

d 'électrodes  orthogonaux  dont  les  é lectrodes  portent  les  r é f é r e n c e s  

x1  à  xn  e t  y1  à  yn .  
Dans  le  mode  de  réal isat ion  représenté,   les  circuits  de  c o m -  

mande  sont  constitués  par  des  circuits  intégrés  et  des  amp l i f i -  

cateurs.   Les  circuits  intégrés  compor tent   pr incipalement   un  c i r cu i t  

logique  et  une  interface  haute  tension -  basse  tension  qui  est  dans  c e  



mode  de  réalisation,  réalisée  par  les  circuits  de  commande  décr i t s  

dans  la  demande  de  brevet  français  n°  81.19941.  Toutefois  d 'au t res  

types  d ' interface  peuvent  être  env isagés .  

Ainsi  les  é lectrodes  x   à  x   sont  commandées   par  des  c i rcu i t s  

intégrés  qui  portent   la  référence  X.  Chaque  circuit   intégré  e s t  

constitué  par  un  circuit  logique  qui  sera  décri t   de  manière  plus 

détaillée  avec  référence  à  la  figure  2  et  par  une  interface  basse 

tension -  haute  tension  BT/HT.  Le  circuit  logique  est  alimenté  en  12 

Volts  et  reçoit  des  ordres  et  des  données  en  logique  basse  tension  qui 

définissent  le  signal  à  exécuter ,   sa  durée  et  les  électrodes  du 

panneau  à  adresser.   L ' interface  BT/HT  est  a l imentée   par  des  t e n -  

sions  continues  de  valeurs  O  Volt  et  100  Volts  et  par  un  signal  en 

pente  basse  tension  qui  croit  généra lement   de  0  à  12  Volts.  Elle 

applique  sur  les  d i f férentes   é lectrodes  auxquelles  elle  est  connec t ée ,  

en  fonction  de  l 'adressage  et  de  l'ordre,  soit  une  tension  de  0  Volt 

soit  un  signal  en  pente  de  0  à  100  Volts  comme  cela  sera  expliqué  en  

détail  c i - ap rè s .  

En  ce  qui  concerne  les  é lectrodes  y   à  yn,  elles  sont  com-  
mandées  par  des  circuits  intégrés  qui  por tent   la  ré férence   Y. 

Deux  ampl i f ica teurs   3  et  4  sont  associés  à  ces  c i rcui ts  

intégrés.  Les  circuits  intégrés  Y  sont  a l imentés   par  des  tensions 

continues  de  valeurs  0  Volt,  12  Volts,  +  100  Volts  et  -   100  Volts.  Ils 

recoivent  des  ordres  en  logique  basse  tension  qui  d é t e r m i n e n t  

l 'adresse  des  é lectrodes  et  l 'opération  à  exécu te r   à  savoir  e f f a -  

cement  ou  inscription  et  ils  envoient  sur  les  é lec t rodes   y  du  panneau 

auxquelles  ils  sont  reliés  soit  une  tension  de  0  Volts,  soit  une  tension 

de  sensiblement  +  100  Volts,  soit  une  tension  de  sens iblement  -   100 

Volts  comme  cela  sera  expliqué  en  détail  c i - a p r è s .  

Chaque  circuit  intégré  X  et  Y  permet   généra lement   de  c o m -  

mander  32  é l e c t r o d e s .  

Un  panneau  à  plasma  compor tant   256  é lec t rodes   en  X  et  256 

électrodes  en  Y  aura  donc  un  circuit  de  commande  constitué  de  8 

circuits  intégrés  X  et  d'un  seul  ampl i f ica teur   pour  la  commande  du 



réseau  d 'é lec t rodes   en  X  et  de  8  circuits  intégrés  Y  et  de  deux 

ampl i f i ca teurs   pour  la  commande  du  réseau  d 'électrodes  en  y. 
La  figure  2  est  un  schéma  montrant   la  structure  du  c i r c u i t  

logique  des  circuits  intégrés  X  pe rme t t an t   la  mise  en  oeuvre  du 

procédé  de  la  présente  invent ion .  

le  circuit  logique  C.L  est  consti tué  principalement  par  un 

registre  à  décalage  sé r ie /para l lè le   10  comportant   32  sorties  101, 

102...1032  et  un  circuit  de  validation  des  sorties  12. 

De  manière  plus  spécifique,  le  registre  à  décalage  est  cons -  
titué  par  quatre  registres  à  décalage  à  8  positions  binaires  chacun  

pouvant  être  mis  en  cascade,  ce  qui  permet  de  travailler  sur  des  

groupes  de  8  é lectrodes  comme  cela  sera  expliqué  c i - ap rès .  

Le  registre  reçoit  en  série  des  données  logiques  D  dé f in i s san t  

les  é lec t rodes   à  activer,   à  savoir  les  électrodes  qui  doivent  ê t r e  

inscrites  en  mode  r emplacement   ou  bien  les  électrodes  qui  do iven t  

être  inscrites  ou  effacées   en  mode  surimpression.  Ces  données  sont  

décalées  sous  l 'action  d'une  impulsion  d'horloge  H  qui  est  va l idée  

pour  chaque  circuit  X  par  un  circuit   de  validation  11  en  fonc t ion  

d'une  impulsion  de  validation  de  circuit  V'.  D'autre  part  des  impul-  

sions  de  validation  d 'octets  V   à  V3  pe rmet ten t   d 'effectuer   une 

opération  de  r emplacement   ou  de  surimpression  uniquement  sur  des  

groupes  de  8  é l e c t r o d e s .  

Le  circuit  de  validation  12  des  sorties  prévu  entre  le  registre  à  

décalage  10  et  l ' interface  BT/HT  13  est  constitué  par  32  circuits  ET 

1211 à  12132  qui  recoivent  en  entrée  le  signal  provenant  de  la  so r t i e  

correspondante   du  registre  à  décalage  et  un  signal  de  validation  V   à  

V3  suivant  sa  position,  les  circuits  ET 1211 à 1218  recevant   le  signal 

Vo,  les  circuits  ET  1219  à  12116  recevant   le  signal  V1,  etc.  C e s  

circuits  ET  1211  à  12132  valident  donc  au  moins  un  groupe  de  8 

sorties  du  registre  à  décalage  10. 

Chaque  sortie  des  circuits  ET  1211  à  12132  est  envoyée  sur 

une  des  entrées  d'un  circuit  OU  exclusif  inversé  1221  à  12232  don t  

l 'autre  entrée  est  validée  par  la  sortie  S  d'un  circuit  de  va l ida t ion  

1231  à  1234.  Les  circuits  de  validation  1231  à  1234  pe rmet ten t   de  



valider  la  sortie  d'un  circuit  OU 124  en  fonction  des  signaux  de 

validation  d 'octets   V   à  V3  de  telle  sorte  que,  en  mode  r e m p l a -  

cement   et  avec  un  ordre  d ' e f facement ,   on  efface  les  cellules  du  ou 

des  seuls  octets   validés.  Chaque  circuit   de  validation  1231  à  1234 
répond  à  la  table  de  vérité  su ivan te  

D'autre  part  un  circuit  OU124  est  prévu  en  amont  du  circuit  d e  

validation  pour  indiquer  le  mode  de  fonct ionnement   choisi  et  p e r -  
met t re   ainsi  une  sélection  adéquate  des  é l e c t r o d e s .  

Le  circuit   OU 124  reçoit  en  entrée  un  signal  logique  O  c o r r e s -  

pondant  à  l 'ordre  à  exécuter,   à  savoir  inscription  ou  e f facement   e t  

un  signal  logique  F  correspondant  au  mode  de  fonct ionnement   e n  

surimpression  ou  en  remplacement .   Le  signal  O  est  choisi  de  

manière  à  être  au  niveau  logique  1  pour  un  ordre  d'inscription  et  au  

niveau  logique  O  pour  un  ordre  d ' e f facement .   De  même,  le  signal  F  

est  au  niveau  logique  1  pour  un  fonc t ionnement   en  mode  su r impre s -  

sion  et  au  niveau  logique  O  pour  un  fonct ionnement   en  mode  

r e m p l a c e m e n t .  

Avec  le  circuit  décrit  ci-dessus  pour  le  ou  les  octets  s é l e c -  

tionnés,  en  mode  surimpression  on  valide  les  électrodes  a d r e s s é e s  

par  un  niveau  logique  1  quel  que  soit  l'ordre  mais  en  mode  

r e m p l a c e m e n t   on  valide  les  é lect rodes   adressées  par  un  n iveau  

logique  1  lorsque  l'ordre  est  un  ordre  d'inscription  et  on  valide  l e s  

é lec t rodes   adressées  par  un  niveau  logique  O  lorsque  l'ordre  est  un 

ordre  d ' e f f a c e m e n t .  

On  décrira  maintenant  avec  référence   aux  figures  3  à  6,  le  

procédé  d 'é laborat ion  des  signaux  de  commande  ainsi  que  la  s é -  

quence  à  e f fec tuer   en  mode  r e m p l a c e m e n t .  

La  figure  3  représente  de  façon  schématique  six  cellules  C11,  



C21,  C31,  C12,  C22'  C32  d'un  panneau  à  plasma  qui  sont  situées  aux 

intersect ions  de  deux  é lectrodes  horizontales  y1,  et  y2  et  de  t ro i s  

é lectrodes   ver t icales   x1,  x2  et  x3. 
On  suppose  que  l'on  veuille  inscrire,  en  uti l isant   le  procédé  de 

la  présente  invention,  dans  un  mode  r emplacemen t ,   les  cellules  C11 
et  C31  de  la  ligne  y1.  Pour  cela  on  sélect ionne  s imul tanément   ou 

non  la  ligne  y1  et  les  colonnes  x1  et  x3.  On  rentre   donc  dans  les  

registres  des  circuits  intégrés  y  correspondant   à  y1  et  y2  un  niveau 

logique  1  pour  y1  et  un  niveau  logique  O  pour  y2  et  les  a u t r e s  

électrodes.   De  même,  on  rentre  dans  les  regis t res   des  c i r cu i t s  

intégrés  X  correspondant   à  x1,  x2  et  x3  un  niveau  logique  1  pour  x1 
et  x3  et  un  niveau  logique  O  pour  x2. 

Après  avoir  chargé  les  adresses  des  é lec t rodes   à  activer,   on 

ef fec tue   conformément   à  la  présente  invention  l ' e f facement   des  

cellules  qui  ne  doivent  pas  être  inscrites  sur  la  ligne  y1  sé l ec t ionnée ,  

à  savoir  l ' e f facement   de  la  cellule  C21.  
Les  figures  4(a)  et  (b)  représentent   les  tensions  Vx1,  Vx2,  Vx3, 

Vy1,  Vy2  que  l'on  applique  aux  é lectrodes   x1,  x2,  x3,  y1,  y2  pour  que 
seule  la  cellule  C21  soit  effacée.   On  va  décrire  ces  tensions  en  se 
référant   aux  instants  t1  à  t6 qui  se  succèdent   sur  l'axe  des  t emps .  

-  les  tensions  Vx1  et  Vx3  sont  des  tensions  c o n s t a m m e n t  

nul les  ;  

-  la   tension  V x2  varie  à  partir  de  l ' instant  t3  s ens ib lemen t  

l inéairement   en  fonction  du  temps  de  O  à  V1  choisi  égal  à  100  Volts 

dans  le  mode  de  réal isat ion  représenté   puis  se  stabilise  à  V1  e t  

redescend  à  O  au  temps  t5.  L'utilisation  d'une  telle  tension  pour  
effacer  une  cellule  a  été  décrite  dans  la  demande  de  brevet  f r ança i s  
2.417.848  au  nom  de  THOMSON-CSF ;  

-  la  tension  Vy1  a  une  partie  positive  d 'ampli tude  +  100  Volts 

de  t1  à  t2;  une  partie  nulle  de  t3  à  t4  et  une  partie  néga t ive  

d'amplitude -   100  Volts  de  t5 à  t6  ;  
- la  tension  Vy2  a  une  partie  positive  d 'ampli tude  + 100  Volts 

de  t1  à  t2 et   t3 à  t4  e t   une  partie  négative  d ' ampl i tude  -   100  Volts 

de  t5 à  t6 .  



La  figure  4(c)  représente   les  signaux  de  commande  appliqués 

aux  cellules  C11,  C21'  C31'  C12,  C22'  C32  qui  correspondent   à  Vx - 

Vy.  Seul  le  signal  appliqué  à  la  cellule  C21  permet   l ' e f f a c e m e n t  

grâce  à  la  partie  de  la  tension  croissant  l inéairement   de  O  à  V1 de 
l 'instant  t3  à  t4.  Pour  les  autres  signaux  appliqués  aux  cellules,  on 

remarque  un  front  de  descente  d 'ampli tude -   V1 au  temps  t1  et  un 

front  de  montée  d 'amplitude  +  V1  au  temps  t5 ce  qui  correspond  aux 

carac té r i s t iques   des  signaux  d 'entre t ien  et  permet  la  visualisation  de  

l ' information  déjà  i n sc r i t e .  

Après  avoir  réalisé  l ' e f facement   de  la  cellule  adressée  par  une 

colonne  au  niveau  logique  O,  on  réalise  alors  l ' inscription  des  

cellules  C11  et  C31  dont  les  colonnes  sont  adressées  par  des  niveaux 

logiques  1. 

Les  figures  5(a)  et  (b)  représentent   les  tensions  Vx1,  Vx2,  Vx3, 

Vy1,  Vy2  que  l'on  applique  aux  é lectrodes  x1,  x2,  x3,  y1,  y2  pour  que 
seules  les  cellules  C11  et  C31  soient  inscr i tes .  

Dans  ce  cas :  

-  les  tensions  Vx1  et  Vx3  varient  à  partir  de  l 'instant  t '3 
sensiblement  l inéairement   en  fonction  du  temps  de  O  à  +  100  Volts 

puis  se  stabilisent  à  100  Volts  et  redescendent   à  O  au  temps  t '4  ;  
-  la  tension  Vx3  est  cons tamment   nulle ;  

-  la  tension  Vy1  a  une  partie  négative  d 'ampl i tude -   100  Volts 

de  t'1  à  t'2  et  t'3  à  t'4  et  une  partie  positive  d 'amplitude  +  100  Volts 

de  t'5 à  t '6  ;  
-  la  tension  Vy2  a  une  partie  négative  d 'ampl i tude  -   100  Volts 

de  t'1  à  t'2,  une  partie  nulle  de  t'3  à  t'4  et  une  partie  pos i t ive  

d'amplitude  +  100  Volts  de  t'5  à  t '6 .  
La  figure  5(c)  représente   les  signaux  de  commande  appliqués 

aux  différentes  cellules.  Comme  on  le  voit  sur  ces  dessins,  seuls  les 

signaux  appliqués  sur  C11  et  C31  permet ten t   l ' inscription  de  c e s  

cellules  grâce  à  la  partie  croissant  jusqu'à  200  Volts  entre  t'3  et  t '4 ;  

les  autres  cellules  étant  seulement   e n t r e t e n u e s .  

La  séquence  décrite  ci-dessus  est  résumée  à  la  figure  6  sur 

laquelle  on  a  représenté   en  pointillé  l 'amplitude  des  tensions  lorsque 



la  ligne  est  au  niveau  logique  1  ainsi  que  le  signal  à  appliquer  sur  la 

colonne  à  mod i f i e r .  

D'autre  part  en  ce  qui  concerne  le  mode  surimpression,  les 

signaux  à  appliquer  pour  réaliser  un  e f facement   ou  une  inscr ip t ion  

sont  les  mêmes  que  ceux  décrits  avec  référence  aux  figures  4  et  5, 

mais  dans  ce  cas,  ces  signaux  sont  appliqués  uniquement  sur  les 

é lec t rodes   sé lect ionnées ,   à  savoir  sur  les  é lect rodes   au  niveau 

logique  1. 

Ainsi  dans  le  mode  de  réalisation  décrit  ci-dessus,  sur  les 

colonnes  x  on  applique  une  tension  de  sélection  ou  de  non-sé lec t ion  

en  fonction  de  la  validation  de  la  colonne  suivant  l'ordre  à  e x é c u t e r  

tandis  que  sur  les  lignes  y  on  applique  une  tension  fonction  de  l 'ordre  

à  exécuter   à  savoir  en t re t ien   ou  inscr ipt ion.  

D'autre  part,  il  est  évident  pour  l 'homme  de  l'art  que  de  nom-  

breuses  modif icat ions  peuvent  être  apportées  à  la  présente  inven-  

tion,  en  par t icul ier   en  ce  qui  concerne  le  circuit  de  validation  u t i l i sé  

et  la  forme  des  signaux  appliqués  sur  les  é lectrodes.   De  plus,  les 

colonnes  et  les  lignes  peuvent  être  inversées  sans  sortir  du  cadre  de  

la  présente  inven t ion .  



1.  Un  procédé  de  commande  d'un  panneau  à  plasma  de  type  

al ternat i f   fonct ionnant   en  mode  surimpression  et/ou  r e m p l a c e m e n t ,  

ledit  procédé  p e r m e t t a n t   l 'application  de  signaux  de  c o m m a n d e  

spécifiques  entre  deux  é lec t rodes   appar tenant   à  deux  réseaux  d ' é l ec -  

trodes  orthogonaux  et  l 'espace  gazeux  situé  à  l ' in tersec t ion   de  deux 

électrodes  appar tenan t   à  des  réseaux  d i f férents   cons t i tuant   une 

cellule  du  panneau  ca rac té r i sé   en  ce  qu'il  c o n s i s t e  

-  à  sélect ionner  une  é lect rode  sur  l'un  des  r é s e a u x  ;  

-  à  adresser  sur  l 'autre  réseau  au  moins  un  groupe  d ' é l ec t rodes  

avec  au  moins  une  é lect rode  à  a c t i v e r  ;  

-  à  sélect ionner  les  é lect rodes   adressées  en  fonction  du  mode 

de  fonct ionnement   et  d'un  ordre  d ' e f facement   ou  d' inscription  de 

sorte  que  dans  le  mode  surimpression  les  é lec t rodes   à  activer  so ient  

sélect ionnées  quel  que  soit  l'ordre  et  dans  le  mode  r emplacemen t   les 

électrodes  à  activer  soient  sé lect ionnées   lors  d'un  ordre  d ' inscr ip t ion  

et  les  é lectrodes  complémenta i r e s   des  é lec t rodes   à  activer  so ient  

sélect ionnées  lors  d'un  ordre  d ' e f f a c e m e n t  ;  

-  à  appliquer  sur  les  é lectrodes  des  tensions  telles  qu'une 

inscription  ou  un  e f f acemen t   selon  l'ordre  donné  soit  réalisé  sur  les 

cellules  se  t rouvant  à  l ' intersect ion  de  deux  é lec t rodes   s é l ec -  

tionnées,  les  autres  cellules  étant   en t re tenues   dans  leur  é tat   in i t ia l .  

2.  Un  procédé  selon  la  revendicat ion  1  ca rac t é r i s é   en  ce  que,  

en  mode  r e m p l a c e m e n t  ;  

-  on  sélectionne  sur  l'un  des  réseaux  une  é l e c t r o d e  ;  

-  on  adresse  sur  l 'autre  réseau  au  moins  un  groupe  d ' é l e c t r o d e s  

avec  au  moins  une  é lect rode  à  a c t i v e r  ;  

-  on  sélectionne  sur  le  deuxième  réseau  les  é lec t rodes   c o m p l é -  

mentaires   des  é lec t rodes   à  a c t i v e r  ;  

-  on  applique  sur  les  é lectrodes  des  tensions  p e r m e t t a n t   de 

réaliser  un  e f f acemen t   des  seules  électrodes  s é l e c t i o n n é e s  ;  

-  on  sélect ionne  sur  le  deuxième  réseau  les  é lec t rodes   à  

ac t i ve r  ;  



-  on  applique  sur  les  é lec t rodes   des  tensions  pe rme t t an t   de  

réaliser  une  inscription  des  seules  é lec t rodes   s é l ec t i onnées .  

3.  Un  procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendicat ions  1  et  2 

ca rac té r i sé   en  ce  que  l 'adressage  des  deux  réseaux  d 'électrodes  e s t  

e f fec tué   s i m u l t a n é m e n t .  

4.  Un  procédé  selon  l'une  quelconque  des  revendicat ions   1  et  2 

ca rac té r i sé   en  ce  que 

-  on  applique  en  fonction  de  l 'ordre  une  tension  d'inscription  ou 

d ' e f f a c e m e n t   sur  l 'électrode  sé lect ionnée  du  premier  réseau  et  une  
tension  d ' en t re t i en   sur  les  autres  é lec t rodes   de  ce  r é s eau  ;  

-  on  applique  s imultanément   sur  les  é lectrodes  s é l e c t i o n n é e s  

du  deuxième  réseau  une  tension  dite  de  sélection  et  sur  les  a u t r e s  

é lec t rodes   de  ce  réseau  une  tension  dite  de  non  sé l ec t ion .  

La  forme,  l 'amplitude  et  la  durée  de  ces  diverses  t ens ions  

étant  telles  que  seules  les  cellules  recevant   sur  une  é lectrode  l a  

tension  de  sélection  et  sur  l 'autre  é lec t rode   la  tension  d ' inscr ip t ion  

ou  d ' e f f a c e m e n t   soient  inscrites  ou  effacées ,   les  autres  ce l lu les  

étant  e n t r e t e n u e s   dans  leur  état  in i t i a l .  

5.  Un  procédé  selon  la  revendicat ion  4  ca rac té r i sé   en  ce  que  

-  la  tension  de  sélection  croît  l inéa i rement   en  fonction  du 

temps  de  O  à  VI  puis  se  stabilise  à  VI  avant  de  revenir  à  O ;  

-  la  tension  de  non-sélection  est  nul le  ,  

-  la  tension  d'inscription  est  négative  d 'amplitude  V1 ; 

-  la  tension  d 'e f facement   est  nul le  ;  

-  la  tension  d 'entret ien  est  positive  d 'amplitude  V1  ou  nulle  e n  

fonction  de  l'ordre  inscription  ou  e f f a c e m e n t .  

6.  Un  dispositif  pour  la  mise  oeuvre  du  procédé  selon  l a  

revendicat ion  1  carac tér i sé   en  ce  qu'il  comporte  un  circuit  d ' ad re s -  

sage  des  é lec t rodes   d'un  réseau  (10)  donnant  en  sortie  les  é l e c t r o d e s  

à  activer  une  interface  basse  t ens ion/haute   tension  (13)  et  entre  le  

circuit  d 'adressage  (10)  et  l ' interface  (13)  un  circuit  de  va l ida t ion  

validant  en  sortie  soit  les  é lec t rodes   à  activer  soit  les  é l e c t r o d e s  

complémen ta i r e s   des  électrodes  à  act iver  en  fonction  de  l ' o rdre  



d'inscription  ou  d 'ef facement   à  exécuter   et  du  mode  de  fonc t ion-  

nement  chois i .  

7.  Un  dispositif  selon  la  revendicat ion  6  ca rac té r i sé   en  ce  qu'il 

comporte   de  plus  des  moyens  (1211  à  12132  et  1231  à  1234)  p e r m e t -  

tant  l 'adressage  d'un  ou  plusieurs  groupes  d 'é lectrodes  parmi  les 

é lec t rodes   d'un  réseau .  
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